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摘要(译)

本发明提供一种调整光子晶体的光子带隙的方法，使用该方法制造反射
型滤色器的方法，以及包括该反射型滤色器的显示装置。调整光子晶体
的光子带隙的方法包括在基板上形成具有光子带隙的光子晶体，以及通
过将光照射到光子晶体上来改变光子带隙。另外，显示装置包括背光，
包括密封在第一和第二基板之间的液晶单元的透反液晶面板。对应于像
素的每个液晶单元包括透射区域和反射区域。在第一基板上形成透射滤
色器，其面向背光，并且在每个反射区域上形成反射滤色器。
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